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Telefunken Transistor 2N706 Datasheet

2 N 706

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir schnelle Schalter.
Silicon NPN epitaxial planar transistor for high speed switching.

Abmessungen - Dimensions
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Kollektor mit Gehé&use verbunden Gewicht - Weight
Collector is connecled io case max. 0.5 a

Zubehor - Accessories
Zwischensockel |dent-Nr. 009010

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 25 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucen 20 v
Rgs = 10Q
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueso 3 v
Gesamtverlustleistung
tamb = 45°C Piat 260 mw
tams = 25°C Phot 300 mvy
tease = 25°C Pict 1 W
tease = 100°C Pot 500 mW
Sperrschichttemperatur t 175 ol
Lagerungstemperatur tsrg -65..+ 200 “G
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Telefunken Transistor 2N706

2 N 706

Datasheet

Warmewiderstdnde - Thermal resistances
Sperrachicht-Umgebung Rirus
Sperrschicht-Gehiuse Rinic

Statische KenngréBen - DC characteristics

= 500
=150

Umgebungstemperatur tamp = 25°C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom Min.
Ugg = 15V Iceo®)
Ucg = 15V, tamb = 160°C lcao®®)
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Usriceo *) 25
le = 0,1 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Uisricer *) 20
le = 10mA, Res = 10Q
Emitter-Basis-Durchbruchspannung UisriEsn *) 3
le = 0,1 mA
Kollektor-Sattigungsspannung Ugesa*)
lc = 10mA, lg = 1mA
Basis-Sattigungsspannung UgEsat™)
Iz = 10mA, Iz = 1 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis hre*) 20
Uge = 1V, Ic = 10mA
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tams = 25°C
Min.
Transit-Frequenz fr 200
Uge = 10V, Ic = 10mA, f = 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Cceo
Uce = 10V, Ie = OmA, f = 1 MHz
Speicherzeitkonstante Ts

bei lc = 10mA, Is1 = —lgz = 10mA,
Ucc = 10V, RL = 1kQ

*1AQL = 0,85% *")AQL = 25%

Typ.

Typ.
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